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的，因此本文方法对它们都是适合的 

4 结语 

针对 IRFPA的无效像元的判别和剔除问题，本 

文在分析了 IRFPA有效像元的响应率和时域噪声 

的分布特征后，提出 IRFPA有效像元的 DOM 和 

STD特征的直方图为若干高斯函数的加权和．通过 

自适应投影匹配分解法对直方图进行高斯分解，得 

到有效像元的 DOM和 STD特征的分布区间，从而 

也就得到了判别无效像元的分类准则．针对实际 

IRFPA图像数据的实验表明，本文提出的红外焦平 

面阵列无效像元的判别方法是合理、有效的． 

致谢 感谢上海803所七室同志为本文实验所付出 

的辛勤劳动． 
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针对 IRFPA 的无效像元的判别和剔除问题，本

文在分析了 IRFPA 有效像元的响应率和时域噪声

的分布特征后，提出 IRFPA 有效像元的 DOM 和

STD 特征的直方图为若干高斯函数的加权和.通过

自适应投影匹配分解法对直方图进行高斯分解，得

到有效像元的 DOM 和 STD 特征的分布区间，从而

也就得到了判别无效像元的分类准则.针对实际

IRFPA 图像数据的实验表明，本文提出的红外焦平

面阵列无效像元的判别方法是合理、有效的.

致谢 感谢上海 803 所七室同志为本文实验所付出

的辛勤劳动.
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